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	测试条件
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	导通电阻
	—
	0.035
	0.07
	漏源击穿电压
	V(BR)DSS
	VGS=0V，ID=1.0mA
	100
	110
	—
	阈值电压a
	2.0
	2.9
	4.0
	零栅压漏极电流
	IDSS
	—
	5
	25
	正向栅极漏电流
	IGSSF
	—
	15
	100
	反向栅极漏电流
	IGSSR
	—
	-15
	-100
	开启延迟时间
	td(ON)
	—
	35
	—
	上升时间
	tr
	—
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	—
	关断延迟时间
	td(OFF)
	—
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	—
	下降时间
	tf
	—
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	—
	CISS
	—
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	—
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